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ICR E150 set  各部分说明： 

1. ICR E150  近场微电场探头（7MHz～3GHz） 

该探头以很高的分辨率和敏感性来测量电场。距离被测物小于 1mm 时效果最佳。由于探头的尺寸非

常小，它必须借助人工或自动定位系统（例如，Langer-扫描仪）来移动。该探头屏蔽磁场耦合。前置放大

器集成在探头外壳中，探头外壳由 BT�706�T 型偏置供电。外壳上的调整螺钉允许将探针尖端手动对准探针

外壳。探头支持 Langer 扫描仪的碰撞保护功能，在垂直移动过程中，如果触摸到被测设备，将停止移动。�
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设计视图 1�
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2. BT 706 T 型偏置器 

该偏置器用于为前置放大器供电。前置放大器的供电端是其输出端口，同时不影响放大器输出端传递

的测量信号。T 型偏置器通过前置放大器的射频测量导线连接到频谱分析仪或者示波器的输入端口。偏置

器的电源由一个电源适配器提供。�

 

具体指标： 

频率范围� 500�kHz�-�6�GHz�

电源电压� 12�V�/�70�mA�
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尺寸� (L�x�W�x�H)� (50�x�38�x�13)�mm�

 

   



产品介绍>20200219>ICR E150 set 近场微电场探头组�

� 5�/�5�

�


